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Abstract (en)
A semiconductor memory comprising a memory section (consisting of INV1 through INV4 and Tn1 through Tn4), two write-only bit lines (WBL
and WBL) for writing data in the memory section, two read-only bit lines (RBL and RBL) for reading data from the memory section, and a shorting
circuit (50) for shorting the two read-only bit lines to set them to the same potential in the write mode for writing data in the memory section through
the write-only bit lines. Data can be read at a high speed from the same address immediately after data is written because the shorting circuit is
provided. <IMAGE>

Abstract (fr)
Mémoire à semi-conducteurs comprenant une section de mémoire (allant de INV1 à INV4 et de Tn1 à Tn4), deux lignes binaire d'écriture seule
(WBL et W(Boolean not)B(Boolean not)L(Boolean not)) permettant d'écrire des données dans la section de mémoire, deux lignes binaires de lecture
seule (RBL et R(Boolean not)B(Boolean not)L(Boolean not)) permettant d'extraire des données de la section de mémoire, et un circuit de mise en
court-circuit (50) qui met en court-circuit les deux lignes binaires de lecture seule, afin qu'elles se trouvent au même potentiel en mode écriture, pour
écrire des données dans la section de mémoire par l'intermédiaire des lignes binaires d'écriture seule. Grâce au circuit de mise en court-circuit, les
données peuvent être extraites à grande vitesse de la même adresse immédiatement après leur écriture.
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